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Band Switching Diode
1SS390

Applications Dimensions (Unit : mm)           Land size figure (Unit : mm)

High frequency switching

Features

1)Ultra small mold type. (EMD2)

2)High reliability

Construction

Silicon epitaxial       Structure

Taping specifications (Unit : mm)

Absolute maximum ratings (Ta=25°C)

Symbol Unit

IF mA
VR V

Tj °C

Tstg °C

Electrical characteristics (Ta=25°C)

Symbol Min. Typ. Max. Unit Conditions

Forward voltage VF - - 1.0 V IF=10mA

Reverse current IR - - 10 nA VR=25V

Ct - - 1.2 pF VR=6V , f=1MHz

rf - - 0.9  IF=2mA , f=100MHz , RL=100

Parameter

Capacitance between terminals

Forward operating resistance

Storage temperature -55 to +125

Reverse voltage (DC) 35

Junction temperature 125

Parameter Limits

Forward current (DC) 100

EMD2

  

0.8

1
.7

0.
6

ROHM : EMD2
JEITA : SC-79

JEDEC :SOD-523

0.12±0.05

0.6±0.1
0.3±0.05

0.8±0.05

1
.2

±
0
.0

5

1
.6

±
0
.1

0.95±0.06
         0

4.0±0.1

4.0±0.1 2.0±0.05
φ1.5±0.05

3
.5

±
0
.0

5
1
.7

5
±

0
.1

8
.0

±
0
.1

5

0.2±0.05

0.76±0.05

1
.2

6
±

0
.0

5
  

  
0

φ0.5

0
.6

2.0±0.05

1
.3

±
0
.0

6
  

 0

2
.4

5
±

0
.1

空ポケット

0.2

φ1.55±0.05

2
.4

0
±

0.
0

5

0.90±0.05 0.75±0.05

1
.2

5
0

.0
6

0

1.
2

5
0

.0
6

0

Empty pocket

1/3  2011.03 - Rev.D



www.rohm.com

© 2011  ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

Data Sheet 1SS390

 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

810

820

830

840

850

860

FORWARD VOLTAGE：VF(V)
VF-IF CHARACTERISTICS
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REVERSE VOLTAGE：VR(V)
VR-IR CHARACTERISTICS
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VF DISPERSION MAP

F
O

R
W

A
R

D
 V

O
L
T
A
G

E
:V

F
(m

V
)

R
E
V

E
R
S
E
 C

U
R

R
E
N

T
:IR

(n
A
)

IR DISPERSION MAP
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Ct DISPERSION MAP

IFSM DISPERSION MAP
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NUMBER OF CYCLES
IFSM-CYCLE CHARACTERISTICS
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TIME:t(s)
Rth-t CHARACTERISTICS
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AMBIENT TEMPERATURE:Ta(℃)
Derating Curve(Io-Ta)
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Mounted on epoxy board
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CASE TEMPARATURE:Tc(℃)
Derating Curveﾞ(Io-Tc)
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Notice

ROHM  Customer Support System
http://www.rohm.com/contact/

Thank you for your accessing to ROHM product informations. 
More detail product informations and catalogs are available, please contact us.

N o t e s



 

 
 

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при 
поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях! 

 
Наши преимущества: 

 Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и 
импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых 
складов; 

  Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов; 

 Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций; 

 Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней); 

 Экспресс доставка в любую точку России; 

 Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов; 

 Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 
9001; 

 Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну; 

 Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, 
Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, 
Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.); 
 

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление 
«Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела: 

 Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента; 

 Подбор аналогов; 

 Консультации по применению компонента; 

 Поставка образцов и прототипов; 

 Техническая поддержка проекта; 

 Защита от снятия компонента с производства. 
 
 
 

 
 

Как с нами связаться 

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)  
Факс: 8 (812) 320-02-42  
Электронная почта: org@eplast1.ru  

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, 

дом 2, корпус 4, литера А.  
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